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Efectos superficiales y de confinamiento en heteroestructuras
de nanohilos semiconductores

Este proyecto de tesis aborda el confinamiento cuantico de
electrones, fonones y fotones en nanohilos semiconductores y en
sus heteroestructuras, basados en semiconductores I11-V de interés a0
tecnologico, como el InAs, InP y los nitruros INN y GaN. La
morfologia filiforme de estos sistemas abre potenciales _
aplicaciones fundamentadas en el incremento de la razon ibr;%fbetz';e't\r']\é\: Vrclet";‘]s;‘;ee% é’g’tf;'\:ﬁ'g
superficie/volumen y su singular respuesta a los campos and an InP NW measured with the
electromagneticos. El estudio experimental de agregados de microscope of our Raman system.

nanghl!nc ge ranlnalra mnd!ante dl\mrcnc fecnlcac rln ncpnnfrnc Qp;a ______ T

optica (fotoluminiscencia, fotoluminiscencia resuelta en tiempo, ety
espectroscopia Raman). También se propone la manipulacion y

caracterizacion de nanohilos individuales, para estudiar la
influencia del tamario y la forma en el acoplamiento
electromagnético, la curvatura de las bandas, la emision optica y el |
transporte eléctrico de carga y spin. T e
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Moduladores foténicos basados en ondas acusticas
superficiales (SAWSs)
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